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Telefunken

Diode LL4448

Datasheet

LL 4448

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Anwendungen: Exirem schnelle Schalter

Besondera Merkmale:

& Elektrische Daten entsprechen
denen des Typs 1N 4448

Abmessungen in mm
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Bestempelung: JEDEC Farbcodierung

L L

Absolute Grenzdaten
Pericdische Spilzensperrspannung
Sperrspannung

StoBdurchlaBstrom
= 1 ps

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
DurchlaBstrom

DurchlaBstrom, Mittelwert
U, =10

Verlustigistung
Sperrachichitemperatur

Lagerungstemperaturbareich

S0D 80
MiniMELF
Gewicht max. 01 g

100 v

TS v

2000 A

450 ma

200 ma

150 ma

350 v

200 oG

- B5,,..+ 200 °c
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Telefunken Diode LL4448 Datasheet

Wisrmewiderstand Min. Typ. Max.
aul Leiterplatie
50 mmx 50 mmx1,6 mm Ry 500 KW
Kenngréfen
T= 25°C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
= GmA U, 0.62 0.72 W
Io= 100 mA U 1 W
Spedrsiram
U, =20V (8 25 né
H=2I} W, I|= 150G FH 50 i
Uy=7aV I 5 iy
Durchbruchspannung
=100 pA U, 100 W
Diodenkapazitit
Uy =0,1=1MHz, L. =50 mV Coy 4 pF
Richiwirkungsgrad
Up=2V, =100 MHz n, 45 &
Rockwarserholzeit
'rF=rR=1ﬂ A, |'R=1l'l"l.!‘l. !‘” B ns
[o=10ma, U, =6V
=011, A =100Q L 2 ns
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